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• Summer School on Physics of Advanced Materials, June 30- July 11, 2003, Thessaloniki, Greece 

• 5th Workshop on Nanoscale Magnetic Particles, October 3-6, 2002, Thessaloniki, Greece 

• XVI Greek Conference on Solid State Physics, September 17-20, 2000, Nauplio, Greece 



 

 

• Summer school of "Advanced Materials for Industrial Applications", June 20-27, 1999, Kavala, Greece 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

2015 – σήμερα:     Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσσαλονίκης 

▪ Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Εργαστήριο Δομής των Υλικών» 

▪ Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής» 

2025 - σήμερα:      Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσσαλονίκης 

▪ Αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος «Εργαστηριακές Ασκήσεις Γενικής Φυσικής»  

2007 – 2009:    Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσσαλονίκης 

▪ Συνεπικουρία στη διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος «Γενικό Εργαστήριο»  

2001 – 2002:    Ι.Ε.Κ. (Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης) Τριανδρίας, Θεσσαλονίκη  

Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Δικτύων & Αυτοματισμού Γραφείων 

▪ Διδασκαλία των μαθημάτων: «Εισαγωγή στην Πληροφορική», «Σύγχρονα Παραθυρικά 

Λειτουργικά Συστήματα» και «Αρχές Επεξεργασίας Εικόνας» 
                        

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

   Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσσαλονίκης 

2014-σήμερα  Ε.ΔΙ.Π.: Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης & Υλικών 

▪ Αυτοδύναμη διδασκαλία Εργαστηριακών μαθημάτων 

2018-σήμερα Υπεύθυνη οικονομικών Ε.Λ.Κ.Ε. του Τομέα Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης & Υλικών 

2025-σήμερα Υπεύθυνη διεξαγωγής ηλεκτρονικών ψηφοφοριών του Τμήματος Φυσικής 

2015-2016  Γραμματειακή υποστήριξη ΠΜΣ «Φυσική & Τεχνολογία Υλικών» 

2006-2014 Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας, Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης  

▪ Χειρισμός και εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας των συσκευών προετοιμασίας δειγμάτων  
▪ Προετοιμασία εργαστηριακών δειγμάτων 
▪ Χειρισμός των ηλεκτρονικών μικροσκοπίων, παρατήρηση και μελέτη δειγμάτων από 

συνεργαζόμενα εργαστήρια 
▪ Επεξεργασία και αποτίμηση αποτελεσμάτων εικόνων μικροσκοπίας, σύνταξη γραπτών αναφορών 

στα πλαίσια συνεργασιών 
▪ Υπεύθυνη για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας στο εργαστήριο. Ενημέρωση όλων όσων 

πρόκειται να εργαστούν στο χώρο του Εργαστηρίου ώστε να υπογράφουν τα σχετικά έντυπα  
▪ Τήρηση αρχείου με όλα τα άτομα που εργάζονται στο εργαστήριο το οποίο περιλαμβάνει 

περιγραφή της φύσης της εργασίας τους, τα όργανα που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν και το 
διάστημα εργασίας τους  

▪ Άλλες εργασίες γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης, όταν προκύψει ανάγκη 

▪ Οργάνωση θερινών/χειμερινών σχολείων στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων 
▪ Οργάνωση εκδηλώσεων, παρουσιάσεων και ημερών «Ανοιχτών Θυρών» του Εργαστηρίου 

▪ Συμμετοχή στη σύνταξη και υποβολή επιστημονικών προτάσεων για ερευνητικά προγράμματα  

2007-2014  Γραμματεία Τμήματος Φυσικής 

▪ Παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών υποψηφίων για θέσεις ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ  
▪ Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ 
▪ Σύνταξη όλων των εγγράφων σχετικά με τη διαδικασία πλήρωσης θέσης ή εξέλιξης μέλους ΔΕΠ  
▪ Σύνταξη εγγράφων και πρακτικών Συνεδριάσεων Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος  
▪ Αλληλογραφία με τα μέλη των εκλεκτορικών σωμάτων/ειδικών επταμελών επιτροπών  



 

 

▪ Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  

▪ Ενημέρωση πάνω στους ήδη υπάρχοντες και τους νέους νόμους  

▪ Αντίστοιχη αρχειοθέτηση   

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

2025-2026: Επιτροπή Προβολής Τομέα Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης & Υλικών 
2024-2025: Υπο - Επιτροπή Έκδοσης Περιοδικού Φαινομένον 

2022-2023: Επιτροπή Εκδόσεων, Σεμιναρίων  
 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας 

Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μικροσκοπίας (European Microscopy Society) 
 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Εργαστηριακές δεξιότητες 

Ηλεκτρονική Μικροσκοπία: 
Χρήση Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Διέλευσης (TEM) και για τον δομικό και μικροδομικό χαρακτηρισμό υλικών 

Προετοιμασία δειγμάτων, απεικόνιση υψηλής ανάλυσης και ανάλυση νανοδομημένων υλικών 

Επεξεργασία εικόνων και ερμηνεία πειραματικών δεδομένων 
 

Τεχνικές & υπολογιστικές δεξιότητες 
Mathematica, Origin, Photoshop, CorelDraw 

 

Ψηφιακές δεξιότητες 
Προχωρημένη χρήση ψηφιακών εργαλείων σε περιβάλλον Windows 

Χρήση εφαρμογών Microsoft Office για επιστημονική συγγραφή, ανάλυση δεδομένων και παρουσιάσεις 
Αποτελεσματική αξιοποίηση ψηφιακών και διαδικτυακών επιστημονικών πόρων 
 

Γλωσσικές δεξιότητες 
Αγγλικά: B2 (First Certificate in English, University of Cambridge) 

 
 

 

 
 

 
 

 


